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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和3年5月20日(2021.5.20)

【公表番号】特表2020-517111(P2020-517111A)
【公表日】令和2年6月11日(2020.6.11)
【年通号数】公開・登録公報2020-023
【出願番号】特願2019-555794(P2019-555794)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  51/46     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/44     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   31/04     １６６　
   Ｈ０１Ｌ   31/04     １１２Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   31/04     １６８　
   Ｈ０１Ｌ   31/04     １２０　
   Ｈ０１Ｌ   31/04     １１２Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和3年4月9日(2021.4.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電極；
　第２の電極；
　前記第１の電極と前記第２の電極との間に少なくとも部分的に配置された活性層であっ
て、前記活性層は光活性材料を含む、活性層；
　前記第１の電極と前記第２の電極との間に少なくとも部分的に配置された界面層；
　前記第１又は第２の電極のうちの１つと封止材層との間に少なくとも部分的に接触して
配置された非化学量論的酸化物層；
を含む光起電力デバイス。
【請求項２】
　前記非化学量論的酸化物層が、ＳｉＯ、ＣｒＯ２、ＭｎＯ、ＶＯ、ＦｅＯ、ＣｅＯ、Ｌ
ａＯ、ＨｆＯ、ＺｒＯ、ＴｉＯ、ＡｌＯ、ＧｅＯ、又はその組み合わせからなる群からそ
れぞれ選択される１つ以上の化合物を含む、請求項１に記載の光起電力デバイス。
【請求項３】
　前記非化学量論的酸化物層は、式ＭｘＯｙを有する化合物を含み、ここで、Ｍは１つ以
上の金属を含み、ｘは１から１０までの実数を表し、且つ、ｙは１から１０までの実数を
表す、請求項１に記載の光起電力デバイス。
【請求項４】
　前記非化学量論的酸化物層が、式ＭｗＭ’ｘＭ“ｙＯｚを有する化合物を含み、ここで
、Ｍ、Ｍ’及びＭ”がそれぞれ金属を含む、請求項１に記載の光起電力デバイス。
【請求項５】
　前記封止材層が、エポキシ、シリコーン、ポリプロピレン、ポリブチレン、ポリイソブ
チレン、ポリカーボネート、ＰＭＭＡ、ＥＶＡ、ガラス、又はそれらの組み合わせからな
る群からそれぞれ選択される１つ以上の化合物を含む、請求項１に記載の光起電力デバイ
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ス。
【請求項６】
　前記非化学量論的酸化物層がＳｉＯを含む、請求項１に記載の光起電力デバイス。
【請求項７】
　前記光活性材料がペロブスカイト材料を含む、請求項１に記載の光起電力デバイス。
【請求項８】
　前記１つ以上の界面層が、Ａｌ、Ｂｉ、Ｉｎ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｓ
ｎ　Ｚｎ、及びそれらの組み合わせからなる群から選択される１つ以上の金属の酸化物、
硫化物、又は窒化物を含む、請求項１に記載の光起電力デバイス。
【請求項９】
　前記非化学量論的酸化物層は、１ナノメートル以上且つ５０ナノメートル以下の厚さを
有する、請求項１に記載の光起電力デバイス。
【請求項１０】
　前記封止材層は、１０ミクロン以上且つ１０ミリメートル以下の厚さを有する、請求項
１に記載の光起電力デバイス。
【請求項１１】
　前記非化学量論的酸化物層は、Ｆｅ３Ｏ４、ＣｕＦｅＯ２、Ｍｎ３Ｏ４からなる群から
選択される１つ以上の化合物を含む、請求項１に記載の光起電力デバイス。
【請求項１２】
　前記非化学量論的酸化物層がＳｉＯを含み、且つ前記封止材層がＰＭＭＡを含む、請求
項１に記載の光起電力デバイス。
【請求項１３】
　前記非化学量論的酸化物層はＳｉＯを含み、前記封止材層はＰＭＭＡを含み、且つ前記
第１及び第２の電極層はＩＴＯを含む、請求項１に記載の光起電力デバイス。
【請求項１４】
　第１の電極；
　第２の電極；
　前記第１の電極と前記第２の電極との間に少なくとも部分的に配置された活性層；
　前記第１又は第２の電極のうちの一方と少なくとも部分的に接触して配置された非化学
量論的酸化物層；
を含むデバイス。
【請求項１５】
　前記非化学量論的酸化物層が、ＳｉＯ、ＣｒＯ２、ＭｎＯ、ＶＯ、ＦｅＯ、ＣｅＯ、Ｌ
ａＯ、ＨｆＯ、ＺｒＯ、ＴｉＯ、ＡｌＯ、ＧｅＯ、又はその組み合わせからなる群からそ
れぞれ選択される１つ以上の化合物を含む、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記非化学量論的酸化物層は、式ＭｘＯｙを有する化合物を含み、ここで、Ｍは１つ以
上の金属を含み、ｘは１から１０までの実数を表し、且つ、ｙは１から１０までの実数を
表す、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記非化学量論的酸化物層が、式ＭｗＭ’ｘＭ“ｙＯｚを有する化合物を含み、ここで
、Ｍ、Ｍ’及びＭ”がそれぞれ金属を含む、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記非化学量論的酸化物層と接触して配置された封止材層をさらに含む請求項１４に記
載のデバイスであって、前記封止材層が、エポキシ、シリコーン、ポリプロピレン、ポリ
ブチレン、ポリイソブチレン、ポリカーボネート、ＰＭＭＡ、ＥＶＡ、ガラス、又はそれ
らの組み合わせからなる群からそれぞれ選択される１つ以上の化合物を含む、デバイス。
【請求項１９】
　前記非化学量論的酸化物層がＳｉＯを含む、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項２０】
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　前記活性層は、１つ以上のトランジスタを含む、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項２１】
　前記１つ以上の界面層が、Ａｌ、Ｂｉ、Ｉｎ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ｓ
ｎ、Ｚｎ、及びそれらの組み合わせからなる群から選択される１つ以上の金属の酸化物、
硫化物、又は窒化物を含む、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記非化学量論的酸化物層は、１ナノメートル以上且つ５０ナノメートル以下の厚さを
有する、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項２３】
　前記封止材層は、１０ミクロン以上且つ１０ミリメートル以下の厚さを有する、請求項
１８に記載のデバイス。
【請求項２４】
　前記非化学量論的酸化物層は、Ｆｅ３Ｏ４、ＣｕＦｅＯ２、及びＭｎ３Ｏ４からなる群
から選択される１つ以上の化合物を含む、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項２５】
　前記非化学量論的酸化物層がＳｉＯを含み、且つ前記封止材層がＰＭＭＡを含む、請求
項１８に記載のデバイス。
【請求項２６】
　前記非化学量論的酸化物層はＳｉＯを含み、前記封止材層はＰＭＭＡを含み、且つ前記
第１及び第２の電極層はＩＴＯを含む、請求項１８に記載のデバイス。
【請求項２７】
　第１の電極；
　第２の電極；
　前記第１の電極と前記第２の電極との間に少なくとも部分的に配置された活性層であっ
て、前記活性層は光活性材料を含む、活性層；
　前記第１の電極と前記第２の電極との間に少なくとも部分的に配置された界面層；
　前記第１の電極と第１の封止材層との間に少なくとも部分的に接触して配置された第１
の非化学量論的酸化物層；
　前記第２の電極と第２の封止材層との間に少なくとも部分的に接触して配置された第２
の非化学量論的酸化物層；
を含む光起電力デバイス。
【請求項２８】
　前記第１及び第２の非化学量論的酸化物層が、ＳｉＯ、ＣｒＯ２、ＭｎＯ、ＶＯ、Ｆｅ
Ｏ、ＣｅＯ、ＬａＯ、ＨｆＯ、ＺｒＯ、ＴｉＯ、ＡｌＯ、ＧｅＯ、又はその組み合わせか
らなる群からそれぞれ選択される１つ以上の化合物を含む、請求項２７に記載のデバイス
。
【請求項２９】
　前記第１及び第２の非化学量論的酸化物層は、式ＭｘＯｙを有する化合物を含み、ここ
で、Ｍは１つ以上の金属を含み、ｘは１から１０までの実数を表し、且つ、ｙは１から１
０までの実数を表す、請求項２７に記載のデバイス。
【請求項３０】
　前記第１及び第２の非化学量論的酸化物層がＳｉＯを含む、請求項２７に記載のデバイ
ス。
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